Datenblatt zu Samsung - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V

Samsung - DDR4 - Modul - 16 GB - SO
DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 -
1.2V

Artikelnummer 900097926

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1Imm
Produktbeschreibung

Samsung DDR4 Modul 16 GB SO DIMM 260-PIN 3200 MHz / PC4-25600 1.2 V
Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die Leistungsfahigkeit von verbessertem Computing mit dem Samsung 16 GB DDR4 SDRAM. Dieses Speichermodul
wurde entwickelt, um die Leistung lhres Systems mit seinem Hochgeschwindigkeitsspeicher von 3200 MHz und 16 GB
Speicherkapazitat zu steigern. Sein energieeffizientes Design, das mit einer niedrigen Versorgungsspannung von 1,2 V arbeitet, sorgt
dafiir, dass lhr Geréat reibungslos lauft und gleichzeitig Strom spart. Der SO-DIMM-Formfaktor mit 260 Pins ermdglicht eine einfache
Installation und bietet ein Upgrade fir eine Vielzahl von Geraten. Egal, ob Sie ein Profi sind, der seine Workstation optimieren mochte,
oder ein Gamer, der sein Spielerlebnis verbessern mdchte, dieses RAM-Modul bietet eine zuverlassige und effiziente Losung.
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Speicher

Anzahl Speichermodule
1

Farbe

Grin

Technische Daten
Speicherkapazitat

16 GB

Speichertyp

DDR4

Anzahl Pins

260-Pin

Effektiver Speichertakt
3200 MHz
Speichermodul-Bauform
SO-DIMM
Betriebsspannung
12V
Speicherkapazitat Einzelmodul
16 GB
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Produkteigenschaften

RAM - Typ DRAM

RAM - Technologie DDR4 SDRAM
RAM - Speichergeschwindigkeit 3200 MHz
RAM - Speicherkapazitat 16 GB
Erweiterungstyp Generisch
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Weitere Bilder
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